
                                       75V/29A 无刷电机驱动器  LMSK4301  

产品概述 
LMSK4301 是采用厚膜功率集成工艺研制的三相无刷电机功率驱动电路，具有 75V、29A 的驱

动能力，PWM 波频率范围为 0到 100kHz。电路采用全密封金属外壳封装形式，具有良好的散热能

力。 

产品特点 
 75V、29A的驱动能力 

 外部可设置死区时间,防止共通和击穿保护 

 欠压自锁保护功能 

 具有使能功能 

 工作温度范围（TC）：-55℃～+125℃                 

封装形式                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
图 1 外形图 

表 1  引出端定义 
引出端序号 符号 名称 引出端序号 符号 名称 

1 BH B 路高端输入 20 AΦ 输出 A 

2 BL B 路低端输入 19 AΦ 输出 A 

3 AL A 路低端输入 18 V+ 功率级电源 

4 AH A 路高端输入 17 V+ 功率级电源 

5 SWR 死区时间设置 16 BΦ 输出 B 

6 VBIAS 信号级电源 15 BΦ 输出 B 

7 EN 使能端 14 CΦ 输出 C 

8 CL C 路低端输入 13 CΦ 输出 C 

9 CH C 路高端输入 12 RSENSE 采样电阻端 

10 GND 信号地 11 RSENSE 采样电阻端 

 
 
 

 

尺寸符号 
数值(mm) 

最小 公称 最大 

A － － 7.62 

Φb 0.80  1.20 

X － － 56.13 

X1 － 49.53 － 

D － － 43.38 

e － 3.175 － 

E － － 33.22 

e1 － 39.37  

Y1 － 26.67 － 

L 4.35 － － 

Z － － 7.60 

注：未注公差按 GB/T1804 粗糙 C执行 
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电特性表 

特  性 符号 
测试条件： 

VCC=12±0.5V，V+=28V±0.5V； 
-55℃≤TC≤+125℃（除另有规定外） 

A组分组
① 

极限值 
单位

最小 最大

静态电流 ICC1 输入(A、B、C)接+5V±0.5V 1、2、3 － 8 mA

动态电流 ICC2 fIN=20kHz，占空比 50%，VPP=10V 4、5、6 － 25 mA

上三桥漏电流 IL1 V+=75V±1V，输入(A、B、C)接+5V±0.5V 4、5、6 － 20 μA

下三桥漏电流 IL2 V+=75V±1V，输入(A、B、C)接地 4、5、6 － 100 μA

漏源间的导通电阻 RON V+=33V±0.5V，ID=29A 4、5、6 － 50 mΩ

上升时间 Tr V+=33V±0.5V ，ID=29A 
fIN=400Hz，VPP=10V，占空比为 50%的方波信号

4 － 250 ns

下降时间 Tf 4 － 250 ns

死区时间 1 TDT1 V+=28V±0.5V，RL=6Ω； 
fIN=20kHz，VPP=10V，占空比为 50%的方波信号

4 3 7 μs

死区时间 2 TDT2 4 － 1.2 μs

二极管压降 VD — 7 0.3 0.6 V

绝缘电阻
② RJ 直流电压 500V，所有引脚和外壳之间 7 500 － MΩ

①  A 分组 1,4,7：TC=25℃； A 分组 2,5：TC=125℃； A 分组 3,6：TC=-55℃； 

②   只在筛选最终电测试进行检测。 

电原理框图 
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图 2   LMSK4301 电原理框图 
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典型应用图 

 
注：1.使能端接低电平时，使能端有效； 

2.死区时间设置端：悬空时，电路内部设置的死区时间为 5us；接不同的上拉电阻到 VBIAS 电源端

可设置不同的死区时间。 

图 3   典型应用图 

注意事项 
1. 使能端低电平有效；   

2. 母线电压滤波电容设置：建议在距离电机主电压总线尽可能近的位置放置电容值大小合适、

高性能、低 ESR 特性的电容，这同时会对系统其它部分的噪声过滤产生影响。为保证稳定

性可设置第二级滤波电容，该电容值为第一个电容的 5 倍到 10 倍（第二个电容需要一些 ESR
特性）。在此两级滤波电容间可添加一个电阻以助于吸收电压过冲。使用时，同时需要注意

所有电容上的电流纹波。过大的纹波电流一旦超过电容的额定值，将会对其造成损害。 

3. 电路焊接温度最高 250℃，时间不大于 10 秒； 

4. 电路内部功率开关部分由 MOSFET 管组成，该器件为静电敏感器件，因此在焊接、运输、

传递、储存等操作过程中注意防静电，采取有效的防静电措施； 

5. 电路为功率器件，封装外壳尺寸较小，当霍尔信号频率为 40Hz±10Hz、无填充波、工作电

流为 10A，室温自然通风条件下，电路壳温为 123℃，工作电路大于 10A(无填充波)或带填

充波工作时，保证电路壳温不大于+125℃； 

6. 功率电源和功率地之间加滤波电容，推荐使用 47μF /100V 与 1μF /100V 电容并联使用； 

7. 滤波电容距离电路引脚根部不能超过 10cm。 
 


